
本文如有变更，恕不另行通知。本文所述产品及本文档免责声明，请访问 www.vishay.com/doc?91000
© 2024 VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. 版权所有。保留所有权利。 www.vishay.com 1/2

SS32637748-2308

资源

SOP-4 小型封装光伏 MOSFET 驱动器

AEC-Q102 认证的 MOSFET 驱动器
集成关断电路，加快开关速度

市场应用

汽车

• 

•

•

•
 

优点

@ A
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VOMDA1271 车规级光伏 MOSFET 驱动器
集成关断电路，开关速度和 8.5 V 开路输出
电压均达到业内先进水平

主要产品特性
集成关断电路，典型关断时间为 0.7 ms ，在 SOP-4 小型封装
MOSFET 驱动器中达到先进水平，导通时间为 0.05 ms，比竞
品器件快两倍。

不需要外部电源。

光隔离式隔离电压高达 3750 V。

工作温度范围：-40 °C至 +125 °C。

汽车电动化（电动动力总成）

运输

农业设备

能源

 储能

•

•

 自动化

基础设施

工业

https://www.vishay.com/en/product/80316/
https://www.vishay.com/en/product/80316/
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https://www.vishay.com/docs/48876/ig31868041_vomda1271.pdf
https://www.vishay.com/docs/80389/anev06_howtoturnonapowermosfetwithavomda1271.pdf
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SOP-4 小型封装光伏 MOSFET 驱动器 

其他优点
• 为产生驱动 IGBT 和 SiC MOSFET 的较高电压，可以串联两个 VOMDA1271 光耦。

• 

市场应用
预充电电路、壁挂式充电器，以及电动 (EV) 和混合动力 (HEV) 汽车电池管理系统 (BMS)。

应用电路图

HV 电池

功率
MOSFET

主开关

微控制器

关断
电路 串联电阻 负载
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采用这款驱动器，设计师在开发下一代汽车时，可以用定制固态继电器取代传统机电式继电器，从而提高可靠性，降低成本并节
省空间。

光隔离式 VOMDA1271 采用 AIGaAs 红外 LED (IRLED)，其发射光被光伏栅阵列吸收，产生 MOSFET 导通电压。这种结构不需要外部电源，
因此简化设计并降低成本。该器件可由微控制器的 GPIO 引脚驱动，从而进一步提高设计灵活性。




